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Hersteller: VEB Mikroelektronik ,Bruno Baum” Zehdenick

{snliarschaiban far Transistoren der Gehausebauform SOT=-93; TO-218; H4B1 nach TGL 26 713/09 -
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g ‘ 8ild 1: Abmessungen
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Bezeichnung: Z 233 28,0 x 25,0 x 0,04 = 0,06 mnm

Werkstoff: Blockglimmer (Muskowit)



Jechnische Werte fir Blockglimmer (Muskowit)

Eigenschaften Kennwerte Einhait
Dichte 2,75 bis 3,0 g/ca>
Hérte nach Mohs 2 bis 2,5

Kalzinationspunkt 600 bis 800 %
Wérmeausdehnungskoaffizient 3 . 1078 ﬁ;rv:i"1
Dielektrizitatskonstante 2,5 bis 4,7

Dislektrischer Verlustfaktor 2  bis 10 . 107
Spannungsfestigkeit bed 60 bis 70 kv/mm
1 mm Dicke

Glimmentladungen unempfindlich

warmewiderstand 1) 0,8 bis 2,4 KM
{ohne Warmeleitpaste)

srmewiderstand 1) 0,4 bis 1,45 K

(mit Warmeleitpaste)

Weitere Rennwerte siehe TGL 14 B84

1)

iyie Angaben zum Warmewiderstand erfolgen auf der Grundlege von im VEB Halbleiterwerk

Frankfurt/0Oder vorgenommenen Messungen, Die relativ groBe wvon/bis=Spanne resulriert aus
Messungen bel unterschiedlich groBen Warmeibergangsfléchen,

e ileBergebnisse sind nicht DOestandteil der TGL 14 884 und tragen damit unverbindlichen

Charakter. *
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